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Газоструйные ионно-кластерные пучки востребованы для модификации физико-химических свойств различных материалов и прецизионной диагностики поверхности  [1, 2]. Однако, особенности взаимодействия кластеров различных газов с поверхностью неорганических материалов  практически не исследованы. 
[bookmark: _GoBack]В данной работе с использованием МД-моделирования описаны результаты исследования распыления поверхности плавленого кварца (SiO2) кластерами благородных газов Ne, Ar и Kr при нормальном и наклонном (60˚ от нормали) падении на мишень. Сравнивались кластеры размерами 561 и 923 атомов/кластер при варьировании удельной кинетической энергии кластеров E/N от 10 до 140 эВ/атом в кластере. Показано, что энергия кластеров на единицу площади удара E/S и энергия на единицу массы кластеров E/M являются обобщающими параметрами для коэффициентов распыления. Во всех режимах наблюдается преимущественное распыление атомов кислорода. Селективность распыления значительно понижается с ростом удельной энергии E/N [3].
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант №21-19-00046).
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